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| - Actividades de Investigacéo Cientifica

A actividade Cientifica centrou-se nas aplicacdes das técnicas de feixes de ides a estudos na area de Ciéncia dos
Materiais com particular enfase nos materiais para reactores de fusdo. Também a utilizacdo da radiacdo para
processamento de semicondutores de banda larga e nanoestrturas foi objecto de alguma atencdo. O interesse maior foi
dirigido para o estudo dos processos fisicos que governam a incorporacdo dos elementos dopantes nestes sistemas.

Durante o triénio em causa os estudos no ambito do programa da Fusdo Nuclear tiveram por objectivo o estudo dos
processos de interaccdo do plasma com os materiais das paredes da camara do reactor e a retencdo de deutério nestes
materiais. Neste campo também tem sido desenvolvido trabalho em materiais compostos de Be e de W.

A Investigacdo tem sido maioritariamente suportada por projectos financiados quer pela FCT quer por programas
Europeus uma vez os recursos financeiros institucionais sdo limitados. A participacdo nesses projectos tem sido, na maior
parte dos casos, como Investigador Responsavel ou Coordenador dos projectos no Instituto Superior Técnico. Os
resultados dos trabalhos realizados no &mbito destes projectos deram origem a inimeras comunica¢Ges em conferéncias e
artigos em revistas da especialidade referenciadas na ISI. A informag&o relativa a estas actividades encontra-se resumida

nos paragrafos seguintes.

1.1 -Projectos de Investigacdo (Coordenador/Membro da Equipa)

e JET PROJECTS WORK PROGRAMME 2014 & WORK PLAN 2014-2018
WorkPackage: WPJET2, plasma-facing components, IST/IPFN, Coordenador Técnico

e ITER Physics WORK PROGRAMME 2014 & WORK PLAN 2014-2018
Work Package: WP14-IPH-PFC, Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO,
IST/IPFN, Coordenador Técnico

e POWERPLANT PHYSICS & TECHNOLOGY PROJECTS WORK PROGRAMME 2014 &
WORK PLAN 2014-2018
Work Package: Materials, IST/IPFN, Coordenador Técnico

e Projecto Estratégico: PEst-OE/FIS/U10275/2010-2014, Coordenador do grupo de Feixes de 18es e
Técnicas Nucleares.

e Projecto Estratégico:Pest-UID/FIS/50010/2013, Coordenador do grupo de Caracterizacdo e
Processamento de Materiais Avangados.

e Photonic crystal-assisted frequency conversion phosphor layers for energy applications, PTDC/CTM-
ENE/1087/2014, member da equipa.

e  Solar selective absorber for high temperature applications, PTDC/CTM-ENE/2892/2014,
Coordenador no IST.
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e TC Project RER/1/017 (2015-2017) - “Using Advanced Radiation Technologies for

Materials Processing”, Coordenador protugués.

1.2 - Comunicac6es orais

2016

e lon Beam Analysis for Studies of First Wall Materials in Controlled Fusion Devices,
20th Internacional Conference on lon Beam Modification of Materials, Wellington (NZ), 30
Oct-4 Nov 2016, (Invited).

e lon Beams: a tool for materilas characterization and Processings, 202 Conferéncia de
Fisica, Vacuum Workshop, Universidade do Minho 8-10 de Setembro, 2016 (invited).

e lon Beam tailoring Low Dimensional Structures, MRS 2016 Spring Meeting, Symposium
M1: lo Beam Enable Nanoscale Fabrication, Modification and Synthesis., Boston, Nov 28-
Dec. 1, 2016.(Invited)

2015

e Solving Fusion Technology Problems with Accelerator Based Techniques, 121"
International Topical Meeting on Nuclear Applications of Accelerators, Washington (USA),
8-12 Nov, 2015.

e Study of damage formation and annealing of implanted I11-nitride semiconductors for
optoelectronic devices, 18" International Conference on Radiation Effects in Insulators,
Jaipur (India), 26-31 Oct, 2015.

e Accelerator Based Research for the Future, Technical Meeting on Formulating Strategies
for Keeping Accelerator Based Technologies at the Forefront of Scientific Endeavours
(IAEA), Lisbon (Portugal), 19-23 Oct 2015.

e Microstructural evolution and adhesion of thin coatings in Be-C-O and Be-W-O
systems, 12" IEA International workshop on Beryllium Technology for Fusion, Jeju, South
Corea, 10-11 Sept, 2015.

e Total IBA a quantitative tool to study plasma wall interactions, 22" International
Conference on lon Beam Analysis, Opatioja (Croatia), 14-19 Jun, 2015.
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2014

e Thin Films Studies with High Energy Beams, 13th European Vacuum Conference,
Aveiro, 8-12 Sep 2014.(Invited)

o Radiation Defects in Low Dimensional Structures, E-MRS 2014 Spring Meeting,
Symposium E: Defect-induced effects in nanomaterials, Lille, 26-30 May, 2014.(Invited)

1.3 -Comunicactes em Painel

Assessing material properties for fusion applications by ion beams

N. Catarino, M. Dias, E. Alves, 20th Internacional Conference on lon Beam Modification of
Materials, Wellington (NZ), 30 Oct-4 Nov 2016.

Thermal and chemical stability of the B-W2N nitride phase

R Mateus, M.C. Sequeira, C. Porosnicu, C.P. Lungu, E. Alves, 22" internacional conference on
Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices, Rome (Italy) May 30-Jun 3, 2016

Chemical reactivity of Irradiated Beryllium Pebbles

E.Alves, N. Catarino, L.C. Alves, N.P. Barradas, 12th International Symposium on Fusion Nuclear
Technology, Jeju (Korea) 14-18 Sep, 2015.

Implantation damage in a, ¢ and m-plane GaN

K. Lorenz N. Catarino, A. Redondo-Cubero, E. Alves P. Ruterana, E. Wendler, 19th Internacional
Conference on lon Beam Modification of Materials, Leuven (Belgium), 14-19 Set, 2014.

Silicon Surfaces Funcionalised by lon Implantation

B. Nunes, R. Colago, E. Alves, A. Rego, 19th Internacional Conference on lon Beam Modification of
Materials, Leuven (Belgium), 14-19 Sept, 2014.

Structural and optical characterization of AlGaN alloys doped with rare earth ions

M. Fialho, K. Lorenz, S. Magalhdes, J. Rodrigues, T. Monteiro, E. Alves, E-MRS 2014 Spring
Meeting, Symposium E: Defect-induced effects in nanomaterials Lille-Franca, 26-30 May, 2014.
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1.4 - Publicagfes com arbitragem

Os trabalhos centram-se fundamentalmente na aplicacdo das técnicas de feixes de iGes ao estudo e modificagédo
de materiais com feixe de particulas. Como ja foi referido, nos Gltimos anos tém sido desenvolvidos varios
projectos em parceria com grupos de outras InstituicBes (sendo de destacar as Universidades do Minho e
Aveiro) disponibilizando a comunidade cientifica as infraestruturas existentes no Laboratério de Aceleradores e
Tecnologias de Radiacdo (LATR). Para além das colaboragbes nacionais existe igualmente um numero
significativo de colaborag@es internacionais. O resultado destas colaboracgdes esté registado nos varios trabalhos
publicados em revistas da especialidade e cuja listagem se indica em seguida.

Journals:

2016

[1] AgQ:TiN-Coated Polyurethane for Dry Biopotential Electrodes: From Polymer Plasma
Interface Activation to the First EEG Measurements, Paulo Pedrosa, Patrique Fiedler,
Claudia Lopes, Eduardo Alves, Nuno Barradas,Jens Haueisen, Ana Machado, Carlos Fonseca,
Filipe Vaz, Plasma Process. Polym. 2016, 13, 341-354, DOI: 10.1002/ppap.201500063

[2]  Analysis of the Th3* recombination in ion implanted AlxGai xN (0<x<1) layers, J.
Rodrigues, M.Fialho, S.Magalhées, M.R.Correia, L.Rino, E.Alves, A.J.Neves, K. Lorenz,
T.Monteiro, Journal of Luminescence 178 (2016) 249-258
http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.05.018

[3] Anisotropy of electrical conductivity in dc due to intrinsic defect formation in a-Al203
single crystal implanted with Mg ions, M. Tardio, A. Egafia, R. Ramirez, J.E. Mufioz-
Santiuste, E. Alves, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 379 (2016) 91—
94, http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.04.012

[4] Composition measurement of epitaxial ScxGal—xN films, H C L Tsui, L E Goff, N P
Barradas, E Alves, S Pereira, R G Palgrave, R J Davies, H E Beere, | Farrer, D A Ritchie
and M A Moram, Semicond. Sci. Technol. 31 (2016) 064002 (6pp)
doi:10.1088/0268-1242/31/6/064002

[5] Deposition in the inner and outer corners of the JET divertor with carbon wall and
metallic ITER-like wall, J Beal, A Widdowson, K Heinola, A Baron-Wiechec, K J Gibson,
J P Coad, E Alves, B Lipschultz, A Kirschner, H G Esser, G F Matthews, S Brezinsek and
JET Contributors, , EUROFUSION CP(15)04/21
(18th May 2015 — 22nd May 2015) Aix-en-Provence, France
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Determination of °Be(p,p0)°Be, °Be(p,d0)®Be and °Be(p,a0)eL.i cross sections at 150 _in
the energy range 0.5-2.35 MeV,N. Catarino, N.P. Barradas, E. Alves, Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research B 371 (2016) 50-53
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.062

Effect of AIN content on the lattice site location of terbium ions in AlIxGal—xN
compounds, M Fialho, J Rodrigues, S Magalhdes, M R Correia, T Monteiro, K Lorenz and
E Alves, Semicond. Sci. Technol. 31 (2016) 035026 (8pp)
d0i:10.1088/0268-1242/31/3/035026

Functional behaviour of TiOz2 films doped with noble metals, M. S. Rodrigues, J. Borges,
C. Gabor, D. Munteanu, M. Apreutesei, P. Steyer, C. Lopes, P. Pedrosa, E. Alves, N. P.
Barradas, L. Cunha, D. Martinez-Martinez & F. Vaz, Surface Engineering, ISSN: 0267-0844
(Print) 1743-2944 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ysue20
http://dx.doi.org/10.1179/1743294415Y.0000000085

Identifying the influence of the intrinsic defects in Gd-doped ZnO thin-films, T. H.
Flemban, M. C. Sequeira, Z. Zhang, S. Venkatesh, E. Alves, K. Lorenz, and I. S. Rogan,
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 119, 065301 (2016)
[http://dx.doi.org/10.1063/1.4941434]

Magnetoelectric effect probe through ppm Fe doping in BaTiO, F.G. Figueiras, C.O.
Amorim, J. Amaral, J. Agostinho Moreira, P.B. Tavares, E. Alves, V.S. Amaral, 3 Journal of
Alloys and Compounds 661 (2016) 495e500

http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.11.199

Mechanisms of Implantation Damage Formation in AlxGal—xN Compounds, D. Nd.
Faye, E. Wendler, M. Felizardo, S. Magalhaes, E. Alves, F. Brunner, M. Weyers, and K.
Lorenz, J. Phys. Chem. C 2016, 120, 7277—7283

DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b00133

Nanoscale triboactivity of functionalized c-Si surfaces by Fe+ ion implantation, B.
Nunes, E Alves and R Colago, J. Phys.: Condens. Matter 28 (2016) 134003 (7pp)
d0i:10.1088/0953-8984/28/13/134003

Quantitative x-ray diffraction analysis of bimodal damage distributions in Tm
implanted Al0.15Ga0.85N, S Magalhaes, M Fialho, M Peres, K Lorenz and E Alves, J.
Phys. D: Appl. Phys. 49 (2016) 135308 (7pp)

d0i:10.1088/0022-3727/49/13/135308

Study of damage formation and annealing of implanted I11-nitride semiconductors for
optoelectronic devices, D. Nd. Faye, M. Fialho, S. Magalh&es, E. Alves, N. Ben Sedrine, J.
Rodrigues, M.R. Correia, T. Monteiro, M. Boc”kowski, V. Hoffmann, M. Weyers, K.
Lorenz, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 379 (2016) 251-254
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.03.028
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http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.062
http://dx.doi.org/10.1179/1743294415Y.0000000085
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.11.199
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.03.028

[15]

[16]

[17]

2015

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

Study of In distribution on GalnSbh:Al crystals by ion beam techniques, M. Streicher, V.
Corregidor, N. Catarino, L.C. Alves, N. Franco, M. Fonseca, L. Martins, E. Alves, E.M.
Costa, B.A. Dedavid, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 371 (2016)
278-282 http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.032

Study of nuclear reactions producing 36CI by micro-AMS, H Luis, A P Jesus, M
Fonseca, J Cruz, D Galaviz , N Franco, E Alves, Journal of Physics: Conference Series 665
(2016) 012077, doi:10.1088/1742-6596/665/1/012077

The role and application of ion beam analysis for studies of plasma-facing components
in controlled fusion devices, Marek Rubel, Per Petersson, Eduardo Alves, Sebastijan
Brezinsek, Joseph Paul Coad, Kalle Heinola, Matej Mayer, Anna Widdowson, JET
Contributors a, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 371 (2016) 4-11,
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.077

Analysis of rotating collectors from the private region of JET with carbon wall and
metallic ITER-like wall, J. Beal, A. Widdowson, K. Heinola, A. Baron-Wiechec, K.J.
Gibson, J.P. Coad, E. Alves, B. Lipschultz, A. Kirschner, G.F. Matthews, S. Brezinsek,
JET-EFDA Contributors, , Journal of Nuclear Materials 463 (2015) 818-821
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.09.069

Biological behaviour of thin films consisting of Au nanoparticles dispersed in a TiO2
dielectric matrix, J. Borges, D. Costa, E. Antunes, C. Lopes, M.S. Rodrigues, €, M.
Apreutesei, E. Alves, N.P. Barradas, P. Pedrosa, C. Moura, L. Cunha, T. Polcar, F. Vaz, P.
Sampaio, Vacuum xxx (2015) 1e9, http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.03.036

Corundum-to-spinel structural phase transformation in alumina, Shogo Adachi,
Manabu Ishimaru, Younes Sina, Carl J. McHargue, Kurt E. Sickafus, Eduardo Alves, ,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 358 (2015) 136-141
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.06.005

Multifunctional Ti-Me (Me %Al, Cu) thin film systems for biomedical sensing devices,
C. Lopes, M. Vieira, J. Borges, J. Fernandes, M.S. Rodrigues, E. Alves, N.P. Barradas, M.
Apreutesei, P. Steyer, C.J. Tavares, L. Cunha, F. Vaz, Vacuum xxx (2015) 1e7,
http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.05.015

Raman study of insulating and conductive ZnO:(Al, Mn) thin films, M. F. Cerqueira, T.
Viseu, J. Ayres de Campos, A. G. Rolo, T. de Lacerda-Aroso, F. Oliveira, I. Bogdanovic-
Radovic, E. Alves, and M. I. Vasilevskiy, , Phys. Status Solidi A 212, No. 10, 2345-2354
(2015) / DOI 10.1002/pssa.201532162,
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http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.032
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.077
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.09.069
http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.03.036
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.06.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.05.015

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

Study of the electrical behavior of nanostructured Ti—Ag thin films, prepared by
Glancing Angle Deposition, C. Lopes, P.Pedrosa, N.Martin, N.P.Barradas, E.Alves, F.Vaz,
, Materials Letters157(2015)188192 http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.05.067

Tribological characterization of TiO2/Audecorative thin films obtained by PVD
magnetronsputtering technology, C.S. Abreu, J.Matos, A.Cavaleiro, E.Alves,
N.P.Barradas, F.Vaz, M.Torrell, J.R. Gomes, Wear330-331(2015)419-428
http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2015.01.069

W-Ta Composites Consolidated by Spark Plasma Sintering, F. Guerreiro, M. Dias, A.
Galatanu, J.B. Correia, E. Alves and P.A. Carvalho, Microsc. Microanal. 21 (Suppl 5), 2015,
doi:10.1017/S143192761501394X

Determination of the °Be(*He,pi)!!B (i = 0,1,2,3) cross section at 135° in the energy range
1-2.5 MeV, N.P. Barradas, N. Catarino, R. Mateus, S. Magalh&es, E. Alves, Z. Siketic, I.
Bogdanovic” Radovic, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 346 (2015)
21-25, http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.037.

Fuel retention in JET ITER-Like Wall from post-mortem analysis, K. Heinola, A.
Widdowson, J. Likonen, E. Alves, A. Baron-Wiechec, N. Barradas, S. Brezinsek, N.
Catarino, P. Coad, S. Koivuranta, G.F. Matthews, M. Mayer, P. Petersson, JET-EFDA
Contributors, Journal of Nuclear Materials (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.
2014.12.098.

Global erosion and deposition patterns in JET with the ITER-like wall, A. Baron-
Wiechec, A. Widdowson, E. Alves, C.F. Ayres, N.P. Barradas, S. Brezinsek, J.P. Coad, N.
Catarino, K. Heinola, J. Likonen, G.F. Matthews, M. Mayer, P. Petersson, M. Rubel, W. van
Renterghem, I. Uytdenhouwen, JET-EFDA contributors, Journal of Nuclear Materials (2015),
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2015.01.038.

Electrochemical and structural characterization of nanocomposite Agy:TiNx thin films
for dry bioelectrodes: the effect of the N/Ti ratio and Ag content, P. Pedrosa, D. Machado,
P. Fiedler, E. Alves, N.P. Barradas, Haueisen, F. Vaz, C. Fonseca, Electrochimica Acta 153
(2015) 602—611, http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta. 2014.12.020.

Evolution of the functional properties of titanium — silver thin films for biomedical
applications: Influence of in-vacuum annealing, C. Lopes, C. Gongalves, J. Borges, T.
Polcar, M.S. Rodrigues, N.P. Barradas, E. Alves, E. Le Bourhis, F.M. Couto, F. Macedo, C.
Fonseca, F. Vaz, Surface & Coatings Technology 261 (2015) 262-271,
http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2014.11.020.

Solar selective absorbers based on Al203:W cermets and AISIN/AISION layers, L.
Rebouta, A.Sousa, P.Capela, M.Andritschky, P.Santilli, A.Matilainen, K. Pischow, N. P.
Barradas, E. Alves, Solar Energy Materials & Solar Cells137 (2015) 93-100,
http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2015.01.029.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2015.01.069
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.12.098
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.12.098
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2015.01.038
http://dx.doi.org/10.1016/

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

Composition, structure and morphology of Ali—InkN thin films grown on Al-GayN
templates with different GaN contents, S. Magalh&es, 1. M. Watson, S. Pereira, N. Franco,
L. T. Tan, R. W. Martin, K. P. O’Donnell, E. Alves, J. P. Aratijo, T. Monteiro, K. Lorenz,
Journal of Physics D: Applied Physics, 48 (2015) 015103 (9pp), doi:10.1088/0022-
3727/48/1/015103.

Agy:TiNx thin films for dry biopotential electrodes: the effect of composition and
structural changes on the electrical and mechanical behaviours, P. Pedrosa, D. Machado,
J. Borges, M. S. Rodrigues, E. Alves, N. P. Barradas, N. Martin, M. Evaristo, A. Cavaleiro,
C. Fonseca, F. Vaz, Appl. Phys. A (2015) 119:169-178, DOI 10.1007/s00339-014-8943-9.

Laser-induced diffusion decomposition in Fe-V thin-film alloys, N.I. Polushkin, A.C.
Duarte, O. Conde, E. Alves, N.P. Barradas, A. Garcia-Garcia, G.N. Kakazeif, J.O. Ventura,
JP.  Araujo, V. Oliveira R. Vilar, Applied Surface Science (2015),
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.12.164

Optical performance of thin films produced by the pulsed laser deposition of SiAION
and Er targets, I. Camps, J.M. Ramirez, A. Mariscal, R. Serna, B. Garrido, M. Perélvarez, J.
Carreras, N.P. Barradas, L.C. Alves, E. Alves, Applied Surface Science (2015),
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.12.013.

Peculiar Magnetoelectric Coupling in BaTiO3:Fe-113 ppm Nanoscopic Segregations
O. Amorim, F. Figueiras, J. S. Amaral, P. Mirzadeh Vaghefi, P. B. Tavares, M. R. Correia,
A. Baghizadeh, E. Alves, J. Rocha, V. S. Amaral, ACS APPLIED MATERIALS &
INTERFACES, Volume: 7, Edicdo: 44, Paginas: 24741-24747, Publicado: NOV 11 2015

Structure dependent resistivity and dielectric characteristics oftantalum oxynitride thin
films produced by magnetron sputtering, D. Cristea, A. Crisan, N. Cretu, J. Borges, C.
Lopes, L. Cunha, V. lon, M. Dinescu, N.P. Barradas, E. Alves, M. Apreutesei, D. Munteanu,
Applied Surface Science 354 (2015) 298-305, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.06.167

Retention behaviour of deuterium and helium in beryllium undersingle D+and dual
He+/D+exposure, R. Mateus, N. Franco, E. Alves, Fusion Engineering and Design 98-99
(2015) 1362-1366 http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2015.06.127

Hot isostatic pressing and sparkand pulse plasma sintering, M. Dias, F. Guerreiro, J.B.
Correia, A. Galatanu, M. Rosinski, M.A. Monge, A. Munoz, E. Alves, P.A. Carvalho,
Consolidation of W—Ta composites: Fusion Engineering and Design 98-99 (2015) 1950
1955, http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2015.06.178

Structural characterization of dual ion implantation in silicon, B. Nunes, N. Franco,
A.M. Botelho do Rego, E. Alves, R. Colago, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research B 365 (2015) 39-43, http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.08.006
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http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.12.164
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.12.013
http://cdn-pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Amorim%2C+C+O
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As actividades neste campo foram direcionadas para a formagdo avancada através da docencia de modulos
no programa doutoral APPLaUSE, seminarios e aulas experimentais em ambiente de investigacdo. A orientagdo
de estudantes de doutoramento e supervisdo de projectos de Pos-Doutoramento foram outra atividades. O
resultado deste trabalho esta devidamente ilustrado na lista de publicacBes anteriormente apresentada. Além

disso a participacdo na formacéo avancada também tem sido uma constante através de seminarios em varios

Structural and optical properties of Ga auto-incorporated InAIN epilayers, E. Taylor,
M.D.Smith, T.C.Sadler, K.Lorenz, H.N.Li, E.Alves, P.J.Parbrook, R.W.Martin, Journal of
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Doping of Ga203 bulk crystals and NWs by ion implantation, K. Lorenz, M. Peres, M.
Felizardo, J.G. Correia, L.C. Alves, E. Alves, I. Lopez, E. Nogales, B. Méndez, J. Piqueras,
M.B. Barbosa, J.P. Araujo, J.N. Goncalves, J. Rodrigues, L. Rino, T. Monteiro, E.G. Villora,
K. Shimamura, Proc. SPIE 8987, Oxide-based Materials and Devices V, 89870M (2014),
d0i:10.1117/12.2037627.

GaN:Pr3* nanostructures for red solid state light emission, J. Rodrigues, N. Ben Sedrine,
M. Felizardo, M. J. Soares, E. Alves, A. J. Neves, V. Fellmann, G. Tourbot, T. Auzelle, B.
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Il - Actividades Acadéemicas e Pedagogicas

cursos de Mestrado e programas Doutorais.
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I1. 1 — Docéncia

e 2015-2016- Responsavel pela experiéncia de reacdes nucleares da disciplina de Laboratério de
Fisica Experimental Avangada do DF do IST.

e 2014-2017- Responsavel pelo mdédulo “Plasma Facing Interactions” da Unidade Curricular
“Methodologies and Techniques” do Programa Doutoral Advanced Programme in Plasma
Science and Engineering (APPLAUSE), IST-IPFN.

e 2014-2017- Responsavel pelos mdédulos Experimentais da UC de Fisica Nuclear do Mestrado
de Engenharia Fisica Tecnologica do IST. Trabalhos realizados no Laboratério de
Aceleradores e Tecnologias de Radiacéo.

Il. 2 — Orientacao de Teses/Projectos

P6s-Doutoramento:
e Scientific Supervisor: Marta Dias, Irradiation studies of tungsten based materials for fusion application,
ITN, SFRH/BPD/68663/2010.

e Scientific Supervisor: Sérgio Magalhdes, Modelacdo da presenca de defeitos em espectros de
retrodisperséo de feixesd eides e difragdo de raios-X, SFRH/BPD/98738/2013.

Doutoramento

o Co-Supervisor: Djibrill Ndye Faye, Improvement in rare earth (RE) luminescence efficiency in AlxGal-
xN alloys, FP7-PEOPLE-2012-ITN, SPRITE, Contract no: 317169, ongoing.

e Supervisor: Norberto Catarino, Production and irradiation studies of tungsten alloys based materials
for fusion environment, IST, SFRH/BD/88533/2012, ongoing.
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e Supervisor: Maria Isabel Guerreiro Fialho, Study of the influence of Al content on optical
activity and lattice site location of rare earth implanted AlxGaixN, IST,
SFRH/BD/78740/2011, Submitted, December 2016.

e Co-Supervisor: Bruno Miguel Fernandes Nunes, Functionalization by ion implantation of Si:
influence on tribomechanical and wettability properties at micro and nanoscales,
SFRH/BD/68513/2010; Defense, 23 outubro de 2015, IST, Universidade de Lisboa.

I1. 3 -Jdri concursos

Investigador Auxiliar
e Vogal do Concurso para Investigador Auxiliar na area cientifica de Tecnologias Nucleares e Protecdo
Radiol6gica do DECN, Despacho n.°10230/2016, DR 22 Série N.155 de 12 de agosto de 2016.

Avaliador externo

e Avaliagdo curricular para promogdo a “senior scientific associate” de Tonci Tadic, Ruder
Boskovic Institute, Croatia, Margo 2015.

Doutoramento:

e Membro do Juri vogal da Tese de Doutoramento de Maria Rosa Nunes, “Desenvolvimento de
Materiais luminescentes a base de Zirconia para aplicacdes em iluminacdo e como
biomarcadores ”, Universidade de Aveiro, 13 de Janeiro de 2016.

Membro do Jari vogal da Tese de Doutoramento de Bruno Miguel Fernandes Nunes,

“Functionalization by ion implantation of Si: influence on tribomechanical and wettability
properties at micro and nanoscales”; Defense, 23 outubro de 2015, IST, Universidade de Lisboa.

e Membro do Jari Arguente da Tese de Doutoramento de Claudio Miguel Silva Nico,
“Propriedades Fisicas de Oxidos de Niobio e de Niobatos”, Universidade de Aveiro, 29 de
Maio de 2015.

e Vogal do Jari de Reconhecimento de Habilitacdes (Doutoramento) de Nebhia bem Sendrine,
“Theoretical and Experimental Study of N,Sb and (Sb,N) Effect on the GaAs Optical and
Electronic Properties”, Universidade de Aveiro, 2 de Fevereiro de 2015.

e Membro do Jari Arguente da Tese de Doutoramento de Marco Antonio Baptista Peres,
“Estudo de defeitos em filmes finos de ZnO depositados por Rf-Sputering”, Universidade de
Aveiro, 19 de Dezembro de 2014.
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e Membro do Juri da Tese de Doutoramento de José Gabriel da Silva Brito Lopes,
“Optimizagdo de um Implantador de loes para Permitir Implanta¢ées a Baixas Energias”,
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 12 de Dezembro de 2014.

Mestrado:

e Membro do Juri arguente da Tese de Mestrado de Raul de Vasconcelos Abreu Lopes, “Projecto
do Sistema de controlo e seguraca da Unidade Tecnologica de Radioesterelizacdo do CTN,
Mestrado em Engenharia Mecénica, IST, Outubro de 2015.

e Membro do Jari arguente da Tese de Mestrado de Ana Mafalda dos Santos Bustorff Guerra,
Implantacao ionica e Caracterizagao de filmes finos de ouro no ambito da colaboracdo MARE,
Mestrado em Engenharia Fisica, Universidade Nova de Lisboa, 17 de Dezembro de 2014.

e Membro do Jari arguente da Tese de Mestrado de Alexandra Furtado Guerreiro,
Implantation and lon Beam Analysis of thin Gold films in the framework of the MARE
experiment, Mestrado Integrado em Engenharia Fisica, Universidade de Lisboa, 04 de
Dezembro de 2014.

I1. 5 -Seminarios

- lon beam techniques for materials studies.
Master in Physics Engineering: Characterization Techniques of Structures, University of
Aveiro, IST / CTN, December 6, 2016
- An Overview of Laboratory of Accelerators and Radiation Technologies (LATR)
ENSAF Workshop, Seville 19-21 Oct, 2016.
- Dos metais aos materiais ceramicos
Palestra na Universidade Europeia, May 20, 2016.
- lon beam techniques for materials studies.
Master in Physics Engineering: Characterization Techniques of Structures, University of
Aveiro, IST / CTN, November 6, 2015.

- Comunicar com Luz, palestra no ambito do encontro “Light in Physics” promovido pela SPF,
March 13, 2015, Complexo Interdisciplinar da Universidade de Lisboa.
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- Nuclear techniques: a window to knowledge, Disciplina de Técnicas Nucleares, 4° ano do
Mestrado Integrado em Engenharia Fisica Tecnologica (MEFT) da Faculdade de Ciéncias da
ULisboa, CTN, March 19, 2015.

- When fusion meets fission, European Doctoral Programme in Fusion, IST, November 20, 2014.

- Rutherford backscattering and ion channeling, Advanced techniques for characterization of
materials Doctoral Program in Materials Science and Engineering da Universidade de Aveiro,
IST/CTN, October 31, 2014.

I11 - Actividades de Organizacéo e Gestéao Cientifica

Neste capitulo estdo referenciadas as actividades mais significativas no campo da gestdo Universitaria e
organizacdo de eventos de caracter cientifico ou formacdo avangada (Escolas). Nos ultimos anos tem-se
verificado um aumentado significativo do tempo dedicado a funcGes de Direcdo e Coordenacéo de actividades
Cientificas e Institucionais como consequéncia da integracdo do ITN no Instituto Superior Técnico.

Com a nomeacéo para Director-Adjunto do Laboratério de Aceleradores e Tecnologias de Radiagdo (LATR)
comegou uma nova etapa que alargou o campo intervencdo que desde 2002 se centrava na dire¢do do
Laboratério de Feixes de 16es (LFI) do ITN. O LATR passou a integrar para além do acelerador electroestatico
de 2.5 MV com microsonda ionica, do Tandem de 3 MV com linha de AMS e do implantador de iGes de alto
fluxo de 210 kV a Unidade de Co-60 que presta servigos & Industria. A equipa do LATR é constituida por 9
Investigadores e 4 Engenheiros e Técnicos técnicos que garantem a total operacionalidade dos equipamentos e
das linhas experimentais instaladas, Rutherford Backscatering (RBS), Particle Induce X-Ray Emission (PIXE),
Nuclear Reaction Analysis (NRA) e microssonda idnica. A integracdo também levou a passagem do Grupo de
Investigacdo que coordeno do Centro de Fisica Nuclear da Universidade de Lisboa, para o Instituto de Plasmas
e Fusao Nuclear do IST passando a ocupar um lugar no Conselho de Administracéo.
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I11. 1 -Coordenagéo e Comissdes Cientificas

e Membro da “Nuclear Physics European Coordination Committee” desde 2016. Representante
Portugués.

e Presidente do International Programme Advisory Committee (iPAC) do CIMAP-CIRIL, Caen
desde 2015.

e Nomeado Director — Adjunto do Laboratdrio de Aceleradores e Tecnologias de Radiacdo” desde
2013.

e Membro do Conselho Coordenador do Polo de Loures do Instituto Superior Técnico (IST), 2013-
Presente.

e Membro do Conselho de Administracdo do Intituto de Plasmas e Fusdo Nuclear” desde 2013,
Coordenador do Grupo de Caracterizagdo e Processamento de Materiais.

e Eleito membro do Conselho Cientifico do IST desde 2012 (2° mandato).

e Eleito membro do “International Committee of the International Conference Series on lon Beam
Modification of Materials", desde 2006.

e Eleito membro do “International Commitee of the International Conference Series on Radiation Effects in
Insulators” desde 2001.

I11. 2 - Conferéncias, Escolas e Encontros

[1] Organizador dos Encontros Sectoriais promovidos entre o Instituto Superior Técnico e a
Camara de Loures com a Industria do Concelho de Loures realizados no Campus Tecnolégico e
Nucelar (CTN) no sentido de promover as Tecnologias de Radiacao:

1. Encontro Sectorial da area Agro-Alimentar, CTN, October 9 2014.

2. Encontro Sectorial da é&rea das Ciéncias da Salde e Industria Farmacéutica, CTN,
November 6 2014.

3. Encontro Sectorial da area doAmbiente, CTN, April 10 2015.
4. Software SPRITE workshop, CTN-Bobadela, May 18-20 2015.
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I11. 3 -Revisor de Projectos e Artigos Cientificos

e Revisor da FCT do programa Bilateral de Cooperagédo Portugal-India (2016):

1-Propriedades estruturais de sistemas atémicos livres e confinados;

2-Correlacéo das propriedades Opticas de nanofios de GaAs funcionalizados com Au com a modificacéo a
nanoescala da estrutura e a quimica da interface GaAs/Au;

3-Eletronica flexivel/transparente "wearable” com TFT's de 6xidos.

e Revisor externo da Czech Science Foundation, Research Infrastructures of the Czech Republic,
Van de Graaff — accelerator of ions HV2500 as tuneable neutron source in frame of Czech and

European Large Infrastructure, May 2016.
e Revisor Cientifico ”Science Peer Reviewer for the New Zealand Ministry of Business, Innovation &
Employment (MBIE) 2014 Science Investment Round, PROP-37766-HVMSET-RSCHTRUSTVIC

Research Fund:EnablingTechnology; Title: Rare-Earth Nitrides for Advanced Electronics (Maio 2

Membro do “Selection Committee of EMIR network, "Réseau National d'Etudes Accélérateurs des

Matériaux sous Irradiation", France (/emir.in2p3.fr) 2011-2016.

Selection Committee of the CMAM Project, "Center for Microanalisis Materiales, Universidad
Auténoma de Madrid", Madrid, Spain (www.cmambtmanager ) 2011-2017.

Revisor Cientifico regular dos Jornais:

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and
Atoms (NIMB); Journal of Nuclear Materials (JNM); Fusion Reactor Materials (FRM); Fusion Engineering
and Design (FUSENGDES); Journal of Applied Physics (JAP); Applied Physics Letters (APL); Surface and
Coatings Technology (SCT); Physics Letters A (PLA); Applied Surface Science (ASC)

Bobadela, 28 de Fevereiro de 2017,
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Eduardo Jorge da Costa Alves

(Investigador Coordenador)
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